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O desenvolvimento de novas tecnologias esta sempre relacionado com a descoberta de novos
materiais ou com propriedades desconhecidas de materiais ja existentes. A fisica da matéria
condensada é a responsavel pelo estudo de novos fendbmenos em sélidos, e se mantém, ha
décadas, como um dos mais importantes pilares das revolugdes tecnolégicas. Neste trabalho
apresentamos um estudo de certas propriedades de monocristais de Euslry;Sn4; crescidos pelo
método de auto-fluxo de Sn, como transicdo de fase em 50K e transigdo magnética em 11K,
utilizando conceitos de espectroscopia Raman e acoplamento spin-fonon. Anomalias no
espectro fonénico do composto para temperaturas proximas a transicado em 50K s&o obtidas e
podemos apresentar a causa da transi¢ao avaliando anomalias no nimero ou nas frequéncias
dos fénons. Materiais de carater magnético, como o Euslr,Sny3, tém atraido interesse renovado
de seu estudo, impulsionado por novas areas de desenvolvimento como spintrénica ou por
novos fendbmenos fisicos observados como: magnetorresisténcia colossal, supercondutividade
intermediada por spin, dentre outros, sendo, portanto, um campo de pesquisa em destaque na

atualidade.
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